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Sposdb trawienia folii aluminiowej do kondensatorow elektrolitycznych

Przedmiotem wynalazku jest sposdb trawienis folii aluminiowej do kondensatoréw elektrolitycznych, zwta-
szcza niskonapigciowych. _ * )

Rozwdj elektroniki stawia coraz wyzsze wymagania odno$nie miniaturyzacji sprzetu, w tej liczbie takze .
i w stosunku do kondensatoréw elektrolitycznych. Pocigga to za sobg konieczno$¢ stosowania jako oktadzin -
kondensatora folii aluminiowej o coraz to wigkszej powierzchni rzeczywistej w stosunku do geometryczne;j.

Celem zwigkszenia tej powierzchni rzeczywistej, folia aluminiowa wysokiej czystosci jest trawiona elektro-
chemicznie w roztworach chlorku sodowego zawierajgcych pewne dodatki innych substancii, takich jak siarczan
glinu oraz siarczany innych metali. Siarczan glinu ma na celu stabilizacj¢ sktadu roztworu, utrzymujac okreslong
zawarto$é jondw glinu w poczatkowych stadiach procesu, regulujac proces przechodzenia jonéw glinu do roztwo-
ru. Siarczany innych metali w obecnosci jonéw chlorkowych sg inicjatorami procesu, jakkolwiek same atakujg
folie w sposdb nieznaczny. )

Dodatek jon6w siarczanowych do kapieli trawiacej stosowanych w procesie elektrochemicznego zwigksza-
nia powierzchni folii aluminiowej w ilosci od 5—10% wplywa na wzrost pojemnosci elektrycznej tej folii, lecz
przytoczone wartoéci nie gwarantuja wykonania kondensatoréw o takich wymiarach gabarytowych jakich wyma-
ga wspGiczesny stan techniki. Wigksze dodatki siarczandw nie powoduja wzrostu pojemnosci.

Znane jest réwniez stosowanie kapieli trawigcych. w kidrych rolg inicjatora procesu speiniaja jony borano-
we. _ :
Stosowanie boranéw ma réwniez dodatni wptyw na nastepny proces technologiczny jakim jest formowanie
folii oraz wzmacnia folig mechanicznie dzigki tworzeniu si¢ na powierzchni borkéw glinu.

Dodatek do kapieli trawiacej jondw boranowych w takich ilodciach jak jonow siar€zanowych powoduje
wzrost poiemnosci wlasciwej tego samego 1zedu, a wigc zwigksza czynng powierzchnig folii w sposéb niedosta-
teczny. g
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Przy zastosowaniu wigkszych ilodci boranéw, uzyskuje si¢ dalszy wzrost pojemnosci wtasciwej, lecz:zwigk-
sza to w znacznym stopniu koszt kgpieli. Z powodu wysokiej ceny kwasu borowego optymalna (z punktu widze-
nia wzrostu pojemnosci i optacalnosci procesu), ilo§é zastosowanego kwasu nie moze by¢ zbyt duza. '

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu trawienia folii aluminiowej, gwarantujacego uzyskanie duzej
powierzchni czynnej bez jej ostabienia oraz znacznego wzrostu kosztéw procesu.

Cel ten zostal osiggnigty przez dodatek do kapieli trawigcej zawierajacej chlorek sodu obok jonéw siarcza-
nowych, jony boranowe w 4cifle okreslonych ilo§ciach; dodatek ten powoduje dziatanie addytywne i wptywa na
podwyz2szenie pojemnofci elektrycznej folii, rzgdu 30%, w szczegdlnobci dla napigé najnizszych. Osiagany efekt
nie wywoluje ostabienia wytrzymatoéci mechanicznej folii i nie ma ujemnych wptywéw ria wyréb gotowy,
ktérym jest kondensator elektrolityczny.

Istota wynalazku polega na tym, Ze trawienie elektrochemiczne prowadzi si¢ w roztworze zawierajacym od
3 do 6% jondw siarczanowych i od 4 do 10% jonéw boranowych.

SposSb wg wynalazku wyjasniajg blizej przyktady.

Przyktad 1. Folia aluminiowa o czystoéci 99,99% szczotkowana, jest trawiona elektrochemicznie
w spos6b dynamiczny prgdem statym 1 A/cm? w czasie 80 sek. w roztworze zawierajacym 250 g/l NaCl, 50 g/l
Na, S04, 8 g/l Al;/SO,/3 z dodatkiem jondw boranowych w ilosci 6%; uzyskuje si¢ nastgpujace parametry folii
10 V — 48 yF/cm?, minimum 30V — 15,3 uF/cm?, przy wytrzymatoéci mechanicznej 1,9—2,0 kG/cm?. Jony
boranowe wprowadzone pochodzq z dodanego kwasu borowego.

Przyktad IL Folia aluminiowa o czystosci 99,99% jest trawiona pragdem statym 0,9 A/cm?, w czasie
90 sek. w roztworze zawierajgcym 250 g/l NaCl, 50 g/l Na,SO,, 8 g/l Al,/SO,/; oraz z dodatkiem 8% jonéw
boranowych w temperaturze 100°C; uzyskuje sl¢ nastepujace parametry folii 10 V — 58,8 uF/cm?, minimum
30 V — 16,6 uF/cm®, minimum przy wytrzymatoéci mechanicznej 1,9—2,0 kG/cm?. Jony boranowe wprowadzo-
ne pochodzg z dodanego boraksu.

Dodatek jonéw boranowych obok jonéw siarczanowych przy réinych warunkach pradowych procesu
powoduje wzrost pojemnosci wiaiciwej o 20—30% dla folii z aplikacja na niskie napigcia.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb trawienia folii aluminiowej do kondensatoréw elektrolitycznych, zwtaszcza niskonapigciowych
polegajacy na trawieniu elektrochemicznym folii w roztworach zawierajacych jony sodu, glinu, chlorkowe i siar-
czanowe, znamienny tym, Ze folig trawi si¢ w roztworze zawierajacym od 3 do 6% jonéw siarczanowych
iod 4 do 10% jonéw boranowych.
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